Президиум Российской академии наук ПОСТАНОВИЛ:

- присудить премию имени  П.А. Ребиндера 2010 года доктору физико-математических наук Кукушкину Сергею Арсеньевичу за цикл работ  «Химическая самосборка кристаллической поверхности: новый метод направленной нуклеации эпитаксиальных пленок». 

Представленный цикл работ посвящен разработке нового метода выращивания эпитаксиальных пленок карбида кремния на кристаллических поверхностях при большом различии в параметрах решеток пленки и подложки. Автором осуществлена «самосборка» пленок карбида кремния на кремневой подложке путем образования нанообъектов – упругих дилатационных диполей, что позволило   объяснить  большой ряд  химических и физико-химических явлений, протекающих на поверхностях. Качество структуры слоев, полученных данным методом, значительно превосходит качество пленок карбида кремния, выращенных на кремниевых подложках ведущими мировыми компаниями. Развитые автором технологии выращивания и обработки кремния открывают новые перспективы для развития микро- нано- и оптоэлектроники, создают беспрецедентные условия для производства приборов нового поколения.  В частности, этот процесс перспективен для производства дешевых структур для светоизлучающих диодов.  

